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DL 192D
DL193 D

Internationale Vergleichstypen: SN 74 LS 192 N
SN 74 LS 193 N

Vorlsdufige technische Daten

Schaltkreis in Low-Power-Schottky-Technologie

DL 192 D synchroner Vgr-RlUckwarts-Dezimalzidhler
DL 193 D 4 Bit synchroner Vor-Rlickwarts-Binarzadhler

Die Zahlrichtung der Schaltkreise wird davon bestimmt, an

welchem der beiden Eingdnge TV (vorwarts) und TR (ruckwirts)
die Zdhlimpulse anliegen.

Beide Zzhler werden dUrch H am Eingang R rickgesetzt,

Mit L am Eingang S werden die Zadhler auf die an den
Dateneingangen A, B, C, D anliegende Zahl voreingestellt,

Am Ende eines Z&hlzyklus werden Impulse fir Uberterag
vorwdrts (Ausgang C) bzw. Ubertrag ruckwidrts (Ausgang B)

ausgegeben.
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AnschluBbelegqung und logisches Schaltbild
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Zahlen vorwirts

DL193D

Ubertrag Rickwirts
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Ein- und Ausgangsstufen
fir DL 192 D und DL 193 D

Eingangsstufe
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Eingang S: R{=25k%R
tbrige Eingange: Ry{=18k S

Grenzwerte, gultig fur den Betriebstemperaturbereich

Betriebsspannung

Eingangsspannung fir
Diodeneingéange

Betriebstemperaturbereich

Betriebsbedingungen

Betriebsspannung
Umgebungstemperatur
H - Ausgangsstrom

L - Ausgangsstrom
Zahlfrequenz
Eingangsimpﬁlsbreite
Dateneinstellzeit
Datenhaltezeit
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Ausgangsstufe
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min.
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fe 0
ty 20
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t 0

.maxXe
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Statische Kennwerte (2?6 = 0 bis +70 0C)

Eingangsspannung
Einstellwerte
wie Betriebsbedingungen
Eingangsclampingspannung
Uo = 4,75V, =I_ = 18 mA
S L
Ausgangsspannung
Ug = 4,75 Ve Up

-IOH = 400 uA
I = 8 mA

oL
IOL = 4 mA

= 0'8 V‘ U

Eingangsstron

US = 5,26 Vv

Upy= 2,7 V

U= 7V
AusgangskurzschluBstrom 1)

US = 5,25 v

Stromaufnahme 2)

US = 5,25 Vv

1) Nicht mehr als ein Ausgang gleichzeitig;
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Dauer des Kurzschlusses <€ 1 s

2) Eingdnge S und R auf Masse,

alle anderen Eingénge an 4,5 V
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Dynamische Kennwerte (zﬁ% - ESAQG - 5 K, Ué = 5 V)

min. ' max.
Signalverzdgerungszeit fir Ubergang
nach H : | tpLH
TV-—-—»——-;L- QC 26 ns
TR————-'——!- OB ' | 1 24 ns
Ty :
. Tl 38 ns
R
L — ) _ 40 ns
nach L ' tpHL |
Tv-———-—l-iln'——' ﬁc | . 24 ns
TR*—*ﬁ*ar QB | 24 ns
T, B | | 47 ns
—> Q
R
— 0 ' 35 ns-
C_ = 15 pF, R = 2 kS
Max. Taktfrequenz fmax - 25 MHz
C_ = 15 pF, EL-Qk.Q. ?f’-sbis-.-mc
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